[bookmark: _Hlk56415087][bookmark: _Hlk56170993][bookmark: _Hlk67563981]微纳电子学院CMOS平台建设青年科研专项申报方案

[bookmark: _Hlk55782367][bookmark: _Hlk55781013][bookmark: _Hlk56171040][bookmark: _Hlk56665048]CMOS工艺平台建设是实现微纳电子学院快速成长的关键，而平台建设迫切需要以集团军形式组成支持平台建设的专项科研团队。为更好地整合学院老师的科研资源，激发青年教师的科研积极性，形成围绕CMOS芯片技术的团队力量，以实现学院“国内领先，国际先进”的建设目标，学院设立CMOS平台建设青年科研专项（以下简称“青年专项”）。具体申报方案如下。
一、研究方向
青年专项重点支持围绕CMOS工艺平台建设的技术领域, 兼顾前沿科研领域和学科交叉领域，包括但不限于：
（一）12吋55纳米芯片制造成套工艺（如CMOS Baseline、嵌入式Flash、BCD等）关键工艺开发，包括光刻、薄膜、刻蚀等工艺模块。
（二）基于55纳米工艺的芯片设计制造一体化技术开发。
（三）主流集成电路技术相关的前沿和交叉领域，尤其是引领未来产业发展趋势的原创性研究，聚焦硅基新原理/新结构器件、硅基异质集成、先进封装等迭代技术的研发。
（四）其他有助于CMOS工艺平台建设的相关技术等。
二、申请对象
[bookmark: _Hlk56665584]申请对象原则上为微纳电子学院35周岁以下青年教师（包括新引进人才）。
三、资助额度及年限
通过青年专项评审的项目，每年获得40-60万元资助（具体额度根据申报项目的实际需求确定），年度考核优秀者可连续获得三年资助。
四、评审及考核
青年专项设专项评审委员会，由吴汉明院士担任评审委员会主席，成员由本领域专家组成。专项评审委员会负责项目立项评审及年度考核等工作。
（一）评审
符合条件的申请人提交项目计划任务书后，由专项评审委员会进行评审，评审通过者获得资助。
（二）考核
[bookmark: _Hlk66795597]专项评审委员会对资助项目每年进行一次年度考核。项目考核指标参照学院五年规划的科研指标部分，具体考核指标由专项评审委员会确定。

